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OEM:Valvo VariCap Diode BB106

Datasheet

SILIZIUM - PLANAR - DIODE

gur Verwendung als Abstimmdiode
in VHF-FS-KanalwKhlern mit erweitertem Bereich I

Mechanische Daten:

Gehluse: Kunststeff, S0D-23
Das Kunststoffgehluse erfdllt
die KEurzpriifung "Feuchte Wirme"
nach DIN 40 046 (Blatt 6),
Schlirfegrad 4

bzw. IEC 88=2-4, IV.

MaBangaben in mm.

Einbau und LStung:

Die Anschlllsse dilrfen am Gehluse
mit einem Radius ven 0,5 mm ab-
gebogen werden (natlirlicher Bie-
geradius, wie #r sich beim Ab-
biegen von Hand ergibt, ohne dal
Zugkraft auf die Anschlllsse aus-
gellbt wird).

Max. Kolben- bew. LEtbadtempera-
tur 300°C, max. Ltdauer 3 a.
LEtung in beliebigem Abstand vom
GehBuse, das Kunststeffgehluse
darf jedoch nicht mit dem Kolben
berflhrt werden.
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BB 106

Kurzdaten:
Sperrspannung

Sperrschichttemperatur

Sperrstrom bei Ug = 28V, y ™ 28°¢C

Serienwiderstand

KEapazitlit bei Ug = 28 V, f = 500 kHz
bei Ug = 3V, f = 500 kHz

bei C = 25 pF, f = 200 MHz
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Absolute Grengwerte:

Sperrspannung, Mittelwert: Ug 4y = max, 28 V¥
Sperrspannung, Scheitelwert: EH M = max. o v
DurchlaBstrom: Ip - WAX. 20 mA
Sperrschichttemperatur: X = mAX. a0 %
Lagerungstemperatur: g = min. =55 °C

Bg = max. 100 °C
Nirmewjderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Bip v H 0,4 grd/=W

Esnnwerte: (bei iy = 25%C, sofern nicht anders angegeben)

Sperretrom

bei Uy = 28 V: Ig i 50 nA

bei Ug = 28 V, 8y = 60°C: Ip 4 200 nA
Eapazitht

bei Ug = 25 V, f = 500 kHz: c - 4,0...5,8 pF

bei Ug = 3V, f = BOO kia: c H 20 oF
KapazitHtaverhllinis

bei f = 500 kHz und Ug = 3 bzw. 26 V: cafc25 = 4,;5...6,0
Serienwiderstand

bei C = 25 pP, f = 200 MHz: rg - 0,4 (%0,8) 0

In satzweisen Zusammenstellungen ist im Spannungsbereich Ug = 0,5...28 V die
KapazitHtsabweichung Se £.
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